
Chapter 7

7-1
解：

规定垂直纸面向外为正。
经分析，CA段与BD段对O点磁场贡献为0，设导线线电阻率为 ，得：

解得：

7-5
解：

球面电势为 ，得：

取 处 的圆环，由毕奥萨伐尔定律：

解得：
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解得：

其中 表示真空中的光速。

7-6
解：

在半球面的底部加上一圆平面组成闭合曲面 ,设半球面为 ，圆平面为 。由 ，有：

即：

故：

7-8
解：

由安培环路定理：

得：
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7-9
解：

先求解距离O点 处电流强度：

(1)

处电流对O点磁感应强度贡献为：

得：

(2)

r处电流的磁矩贡献为：

得：

(3)

若 ，有：
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7-10
解：

由安培环路：

电子所受磁场力：

即：

7-11
解：

由对称性，合力垂直于 。

对 :
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对 :

同理，对 ：

得：

7-14
解：

由受力平衡得：

由力矩平衡得：

联立得：

7-15
解：

以柱的中轴线为z轴，向上为正方向建立柱坐标系。
由安培环路定理，得：
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综上：

7-17
由力矩平衡：

联立得：
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